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中文摘要 

  本計畫擬建立一套具預測能力之數值模型，以對含低壓矽烷

(Silane)之低壓之電漿物理、電漿化學及其在應用上之重要性，作

一系列之探討與研究。現階段之計劃以模擬一維之平板電極低壓系

統為出發點，求解電子密度分佈以及重要之物種，接著將此一電子

密度設為已知項，代入三維之流體模型求解包含流場之系統。目前

已建立之一維數值模型包含相互耦合之 partial differential equations, 

包括 time dependent equations of continuity (electron, ions and radicals), 

energy balance equation (electron) 與 Poisson equation 等一維偏微分

方程式，涵蓋二個 ion species 與六個含矽或氫之分子。三維數值模

型求解聯立之 Navier Stokes equation 與 equation of continuity。目前

由此模型所得出之收斂之穩態數值解可明顯得知各先驅物之濃度分

佈，而三維模型亦顯示流場會影響先驅物之濃度分佈。 
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